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Telefunken

Diode BA683

Datasheet

BA 682-BA 683

Silizium-Planar-Dioden

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern
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Absolute Grenzdaten
Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
auf Leiterplatte 50 mmx 50 mmx 1.6 mm
Kenngréfen
I =25 o
DurchlaBspannung
I, = 100 maA,
Sperrstram
Uy=20V
Diodenkapazitat
f=100MHz, U =1V

U, =3V BA GB2
BA GB3

Differentialler DurchlaBwiderstand
f=200MHz, [.= 3ImA BA BB2
BA GEB3
=1 0 mA BA GB2
BA GE3

Spermmpedanz
Uy =1V, =100 MHz
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BA 682 - BA 683
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